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Силовые узлы устройств 
промышленной 
электроники 

    7       5 5 36 180 180 52 119 9 5  180 18 34   119 9         

 

Формируемые компетенции: ПК-2 
 

С о д е р ж а н и е  д и с ц и п л и н ы  

 
1. Особенности дискретных приборов, применяемых в узлах устройств про-мышленной электроники. 

2. Силовые полупроводниковые диоды, диоды Шоттки. 

3. Силовые МДП-транзисторы: D-МДП, V-МДП, U-МДП, CoolMOS. 

4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. 

5. Интегральные силовые модули. 

6. Технология производства современных силовых полупроводниковых при-боров. 

7. Особенности полупроводниковых материалов: Si, SiC, GaN, GaP и др. 

8. Особенности управления силовыми полупроводниковыми приборами. 

9. Схемотехника интегральных драйверов силовых полупроводниковых приборов. 
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